
Spesifikasi Utama 

(Kecuali dinyatakan sebaliknya, @Ta=25 °C) 

Nombor 
Bahagian 

Pakej 

Penarafan maksimum mutlak 
Voltan tepuan 
pengumpul-
pemancar  

VCE(sat) 
jenis 

@IC＝20A, 
VGE=15V 

(V) 

Voltan diod 
ke hadapan 

VF 
jenis 

@IF=20A, 
VGE=0V 

(V) 

Masa 
pensuisan 

(masa jatuh) 
tf 

jenis 
@Beban 

rintangan 
(μs) 

Rintangan terma 
simpang-ke-kes 

Rth(j-C) 
maksimum 

(℃/W) 

Voltan 
pengumpul- 
pemancar 

VCES 
(V) 

Arus 
pengumpul 

(DC) 
IC 

@TC=25℃ 
(A) 

Arus 
pengumpul 

(DC) 
IC 

@TC=100℃ 
(A) 

Suhu 
simpang 

Tj 
(℃) 

GT20N135SRA 

TO-
247 

1350 40 20 175 1.60 1.75 0.25 0.48 

 

 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Flookup.jsp%3Fpid%3DGT20N135SRA&esheet=52150131&newsitemid=20191222005005&lan=en-US&anchor=GT20N135SRA&index=2&md5=e630602f28a81a0768fe405bf071c73c

